
공개특허 10-2004-0076291

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

G02F 1/1333

G02F 1/1345

(11) 공개번호

(43) 공개일자

10-2004-0076291

2004년08월31일

(21) 출원번호 10-2004-7012446

(22) 출원일자 2004년08월12일

번역문 제출일자 2004년08월12일

(86) 국제출원번호 PCT/IB2003/000569 (87) 국제공개번호 WO 2003/069401

(86) 국제출원출원일자 2003년02월12일 (87) 국제공개일자 2003년08월21일

(30) 우선권주장 JP-P-2002-00035946 2002년02월13일 일본(JP)

(71) 출원인 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이.

네덜란드 엔엘-5621 베에이 아인드호펜 그로네보드세베그 1

(72) 발명자 하타요시히사

네덜란드 엔엘-5656 에이에이 아인드호펜 홀스트란 6

(74) 대리인 김창세

김원준

심사청구 : 없음

(54) 액정 디스플레이 디바이스

요약

본 발명의 목적은 소형화 및 비용 감소가 실현될 수 있으며 높은 신뢰성을 갖는 액정 디스플레이 디바이스를 제공하

는 것이다. 이 디바이스는 배선층(18a,18b)을 갖는 구동 기판(11), 대향 전극(24)을 갖는 대향 기판(21), 상기 구동 기

판(11)과 상기 대향 기판(21) 간에 배치된 봉합 부재(31) 및 상기 구동 기판(11)과 상기 대향 기판(21) 간의 공간 내

의 상기 봉합 부재(31)에 의해 봉합된 액정 물질로 형성된 액정 층(41)을 포함한다. 구동 기판(11)의 측면(11a)은 대

향 기판(21)의 측면(21a)과 동일한 평면을 갖는다. 상기 배선층(18a,18b)은 상기 구동 기판(11)의 상기 측면(11a)의 

에지까지 연장되고, 상기 배선층(18a,18b)의 단부들은 주변 대기와 접촉할 가능성을 가지며, 상기 대향 전극(24)은 

상기 대향 기판(21)의 상기 측면(21a)의 에지까지 또는 에지 근방까지 연장된다. 5 이하의 상대 유전 상수를 갖는 유

전체 부재(16)가 적어도 상기 액정 층(41) 반대편에 있는 상기 봉합 부재(31)의 측 상에서 상기 배선층(18a,18b)와 

상기 대향 전극(24) 간에 배치된다.

대표도
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명세서

기술분야

본 발명은 액정 물질이 제 1 도전성 부재를 갖는 제 1 기판과 제 2 도전성 부재를 갖는 제 2 기판 간의 봉합 부재(a se

aling member)에 의해 봉합되는 액정 디스플레이 디바이스에 관한 것이며, 특히 디스플레이 구역 이외의 구역이 감

소된 협폭 프레임 액정 디스플레이 디바이스(a narrow-framed liquid crystal display device)에 관한 것이다.

배경기술

최근에 급속하게 보급되고 있는 개인용 컴퓨터 및 셀룰러 전화와 같은 액정 디스플레이 디바이스가 제공된 전자 디바

이스에서, 소형화 및 비용 감소를 실현하는 액정 디스플레이 디바이스가 요구되고 있다. 한편, 이처럼 전체 디바이스

에 대해서는 소형화가 요구되지만, 디스플레이 섹션 구역에 대해서는 확장이 요구되고 있다. 이를 위해서, 디스플레이

섹션의 주변 구역(프레임 섹션)의 폭을 좁게 하는 프로세스, 이른바 '프레임 협폭화 프로세스'가 진행 중에 있다. 주변 

구역은 액정 물질의 스위칭을 위해 사용되는 TFT(박막 트랜지스터)로 전력을 공급하는 배선 및 구동 회로를 구성하

는 IC 칩들을 본딩하기 위한 단자들이 배치된 공간이며, 이 공간은 그의 상부 에지, 하부 에지, 우측 에지 및 좌측 에지

의 주변 구역들 상에서 회로들이 통상적으로 배치되어 있다. 그러나, 프레임 협폭화가 진행됨에 따라서, 이 회로들이 

최근에는 하부 주변 구역 상에만 제공된다. 한편, 비용 감소를 위해서, 제조 단계에서 마스크의 개수를 감소시킬 필요

가 있다. 이러한 요구에 따라서, 상이한 물질들로 구성된 층들의 패터닝을 단일 마스크로 구현하고 있다.

도 1a 및 도 1b는 상술된 프레임 협폭화 및 마스크 개수 감소가 실현된 통상적인 액정 디스플레이 디바이스의 예시적

인 구조물을 도시한다. 도 1a는 이 디바이스의 평면도이며 도 1b는 도 1a의 라인 ⅢB-ⅢB을 따라 취한 이 디바이스

의 단면도이다. 위에서 바라본 도면에서, 액정 디스플레이 디바이스(100)는 디스플레이 섹션(101) 및 이 디스플레이 

섹션을 둘러 싸는 주변 구역(102)으로 구성된다. 이 주변 구역(102)의 하부 주변 구역(102a) 상에는, 디스플레이 섹

션(101)에 전기적으로 접속된 디스플레이 섹션 구동 회로 및 이 구동 회로를 제어하는 제어기가 제공된 회로(103)가 

존재하며, 나머지 세 측면의 주변 구역은 비어 있는 상태로 남아 있으며, 이로써 프레임 협폭화의 효과를 증진시킨다.

도 1b에 도시된 바와 같이, 이 액정 디스플레이 디바이스(100)에서는 구동 기판(111)과 대향하는 기판(121) 간에 액

정 물질(141)이 배치되어 있으며 액정 물질(141)은 디스플레이 섹션(101)과 주변 구역(102) 간의 경계 구역 내에 제

공된 봉합 부재(131)로 봉합된다. 구동 기판(111) 상에는, 인듐 주석 산화물(ITO)로 구성된 배선층(118a)과 몰리브

덴(Mo)과 크롬(Cr)의 합금으로 구성된 배선층(118b)이 형성되며, 이 층들은 구동 기판(111)의 에지까지 연장된다. 

절연층(119)이 배선층(118b) 상에 형성되고 평탄화 막(116)이 절연층 상의 봉합 부재(131) 내부에 형성된다. 배선 

층(118a,118b)은 단일 마스크에 의한 패터닝에 의해 생성된다. 절연층(119) 물질로서, 봉합 부재(131) 물질로의 부

착을 고려하여, 가령 실리콘 질화물(SiN x )이 사용된다. 한편, 대향 기판(121)에는 이 대향 기판(121)의 에지까지 또

는 에지 근방까지 연장된 대향 전극(124)과 광 차단 막(블랙 매트릭스)(122) 및 칼라 필터(123)가 제공된다.

이 액정 디스플레이 디바이스(100)에서, 위에서 언급된 비어 있는 상태로 존재하는 주변 구역, 즉 어떠한 회로도 존재

하지 않는 구역에서, 구동 기판(111)의 단부(분할면)(111a) 및 대향 기판(121)의 단부(121a)는 이른바 동일면 구조

물(flush-structure)을 형성한다. 주변 구역(102)의 회로(103)가 제공된 하부 주변 구역(102a)에서는, 구동 기판(111

)이 대향 기판(121)보다 크며 이로써 구동 기판 측 상의 배선층(118a,118b)은 대향 기판 측 상의 대향 전극(124)을 

마주 보지 않는다. 그러나, 어떠한 회로도 존재하지 않는 구역에서는, 배선층(118a,118b)이 그 기판의 에지에서도 대
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향 전극(124)과 마주 보도록 배치된다. 이 구역에서, 배선층(118a,118b)의 단부들은 전술한 마스크 절감 프로세스로 

인해서 어떠한 절연층으로도 피복되지 않아 노출되며 이 배선층(118a,118b)의 단부들은 주변 대기와 바로 접촉하게 

된다. 이 디바이스가 이러한 조건에서 구동될 때에, 서로 마주 보는 배선층(118a,118b)과 대향 전극(124) 간의 전위

차로 인해서 배선층(118a,118b)과 대향 기판(124) 간에서 전계가 생성되며, 주변 대기와 바로 접촉하는 배선층(118

a,118b)의 부분들은 주변 대기 내의 물과 같은 성분과 화학 반응을 받게 되어 배선층(118a,118b)의 부식 문제를 야

기한다. 따라서, 이러한 통상적인 액정 디스플레이 디바이스의 경우 소형화와 비용 감소를 실현한 결과, 배선층의 부

식으로 인해서 디바이스의 신뢰성이 저하되는데, 특히 배선층이 금속으로 구성된 경우에 더욱 그러하다.

발명의 개요

본 발명은 상술된 문제를 고려하여 구현된 것으로, 본 발명의 목적은 소형화 및 비용 감소를 실현할 수 있을 뿐만 아

니라 높은 신뢰도를 제공할 수 있는 액정 디스플레이 디바이스를 제공하는 것이며, 특히 주변 구역 내의 배선층의 부

식이 억제되는 높은 신뢰도의 액정 디스플레이 디바이스를 제공하는 것이다.

본 발명에 따른 액정 디스플레이 디바이스는 제 1 도전성 부재를 갖는 제 1 기판과, 자신과 상기 제 1 기판 간에 소정

의 공간을 갖도록 상기 제 1 기판에 대향하여 배치되고 상기 제 1 기판의 상기 제 1 도전성 부재에 대향하는 표면 상

에 제 2 도전성 부재를 갖는 제 2 기판과, 상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판 간에 배치된 봉합 부재(a sealing member

)와, 상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판 간의 상기 소정의 공간 내에서 상기 봉합 부재에 의해서 봉합된 액정 물질로 형

성된 액정 층을 포함하되, 상기 제 1 기판의 측면 및 상기 제 1 기판의 상기 측면에 대응하는 상기 제 2 기판의 측면은

실질적으로 동일한 평면 상에 존재하며, 상기 제 1 도전성 부 재는 상기 제 1 기판의 상기 측면의 에지까지 연장되고, 

상기 제 1 기판의 상기 측면 상의 상기 제 1 도전성 부재의 단부는 주변 대기와 접촉할 수 있으며, 상기 제 2 도전성 

부재는 상기 제 2 기판의 상기 측면의 에지까지 또는 에지 근방까지 연장되고, 5 이하의 상대 유전 상수를 갖는 유전

체 부재가 적어도 상기 액정 층 반대편에 있는 상기 봉합 부재의 측 상에서 상기 제 1 도전성 부재와 상기 제 2 도전성

부재 간에 배치된다.

본 발명에 따른 액정 디스플레이 디바이스에 5 이하의 상대 유전 상수를 갖는 유전체 부재가 상기 액정 층 반대편에 

있는 상기 봉합 부재의 측 상에서 상기 제 1 도전성 부재와 상기 제 2 도전성 부재 간에서 제공되기 때문에, 상기 제 1

도전성 부재와 상기 제 2 도전성 부재 간의 전위차가 디바이스의 구동 동안 상대적으로 작게 되며 이로써 상기 두 부

재 간에서 생성되는 전계는 감소된다. 이 때문에, 주변 대기와 접촉하는 상기 제 1 도전성 부재의 단부의 일부의 부식

이 억제되며 이 디바이스는 높은 신뢰성을 갖는다.

또한, 본 발명에 따른 액정 디스플레이 디바이스에 있어서, 바람직하게는 상기 유전체 부재는 상기 제 1 기판의 상기 

측면의 에지까지 연장된다. 이는 상기 제 1 도전성 부재의 부식을 보다 효과적으로 억제하며 이로써 디바이스의 신뢰

도를 더욱 개선시킨다.

또한, 본 발명에 따른 액정 디스플레이 디바이스에 있어서, 바람직하게는 상기 제 1 기판에는 상기 제 1 도전성 부재

가 제공된 측과 동일한 측 상에서 존재하는 서로 이격된 오목부들 또는 돌출부들 및 상기 오목부들 또는 돌출부들로 

인해서 비평탄하게 되어 광을 반사시키는 기능을 갖는 반사성 막이 더 제공되며, 상기 유전체 부재는 상기 액정 층 반

대편에 있는 상기 봉합 부재의 측에서 상기 액정 층의 측까지 일체화된 부재(an integral member)로서 제공되고, 상

기 유전체 부재는 상기 봉합 부재의 상기 액정 층의 측 상의 상기 반사성 막과 상기 오목부들 또는 돌출부들 간에 배

치된다. 이러한 반사형 액정 디스플레이 디바이스의 경우에, 상기 유전체 부재를 상기 액정 층 반대편에 있는 상기 봉

합 부재의 측에서 상기 액정 층의 측까지 일체화된 부재로서 제공함으로써 단일 층이 상기 액정 층의 측 상의 봉합 부

재의 기능 및 상기 액정층 반대편에 있는 상기 봉합 부재의 측 상의 봉합 부재의 기능을 갖게 된다. 이 경우에, 바람직

하게는 상기 유전체 부재는 상기 봉합 부재와 접촉하고 있으며 상기 유전체 부재는 수지(a resin)로 구성되고 상기 봉

합 부재는 그들 간의 접착성을 향상시키기 위해서 열경화성 수지로 구성된다.

도면의 간단한 설명

도 1a는 통상적인 액정 디스플레이 디바이스의 평면도이며 도 1b는 도 1a의 라인 ⅢB-ⅢB을 따라 취해진 이 디바이

스의 단면도,

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스의 단면도,

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스의 다른 단면도.

발명의 상세한 설명
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첨부 도면을 참조하여 이제 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다.

먼저, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스의 구성을 설명한다. 도 2 및 도 3은 이러한 실시예에 따

른 액정 디스플레이 디바이스를 도시한다. 위에서 바라볼 때, 본 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스는 도 1a에 

도시된 바와 같이 디스플레이 섹션과 이 디스플레이 섹션에 인접하는 주변 구역으로 구성되며 이 주변 구역의 한 측 

상에 회로가 제공된다. 도 2는 어떠한 회로도 존재하지 않는 주변 구역과 그 주위의 단면도를 도시하며 도 3은 디스플

레이 섹션의 단면도이다.

이 액정 디스플레이 디바이스에는 제 1 기판으로서 구동 기판(11)이 제공되고, 자신과 제 1 기판 간에 소정의 공간을 

갖도록 구동 기판(11)에 대향하여 배치된 제 2 기판으로서 대향 기판(21)이 제공되며, 봉합 부재(31)가 구동 기판(11

)과 대향 기판(21) 간에 배치된다. 액정 층(41)은 구동 기판(11)과 대향 기판(21) 간의 소정 공간 내에서 봉합 부재(3

1)에 의해 봉합된 액정 물질로 형성된다. 구동 기판(11)과 대향 기판(21)의 각 측면(11a,21a)은 실질적으로 어떠한 

회로도 존재하지 않는 주변 구역 내에서 동일한 평면 상에 존재하는 이른바 '동일면 구조물(flush structure)'을 형성

한다(도 2 참조).

도 3에 도시된 바와 같은 디스플레이 섹션에서, 대향 기판(21)을 마주 보는 구동 기판(11)의 표면 상에는 각각의 데이

터 라인에 전기적으로 접속된 소스 전극(12a) 및 드레인 전극(12b)이 제공되는데, 이 두 전극은 서로 이격되어 있고, 

반도체 층(12c)이 소스 전극(12a) 및 드레인 전극(12b)에 인접하여 형성되어 있다. 각각의 주사 라인(도시되지 않음)

에 전기적으로 접속된 게이트 전극(14)이 구동 기 판(11) 반대편에 있는 반도체 층(12c)의 측 상에 형성되며, 개구를 

갖는 게이트 절연 막(13)은 반도체 층(12c)과 게이트 전극(14) 간에 형성된다. 이로써, TFT들이 대향 기판(21)이 마

주 보는 구동 기판(11)의 측 상에 제공된다. 이 TFT들은 가령 픽셀 전극들과 일대일 대응되는 매트릭스 형태로 배치

되는데, 이는 이후에 기술될 것이다. 서로 이격된 오목부들 또는 돌출부들(15)의 패턴이 게이트 절연 막(13) 및 게이

트 전극(14) 상에 형성되고, 상기 오목부들 또는 돌출부들(15)의 패턴 상의 유전체 물질로 된 평탄화 막(16)에는 개구

가 제공된다. 픽셀 전극으로서 기능하는 반사성 막(반사성 전극)(17)이 평탄화 막(16) 상에 형성된다. 이 반사성 막(1

7)은 평탄화 막(16)과 게이트 절연 막(13) 내에 제공된 개구들을 통해서 드레인 전극(12b)으로 전기적으로 접속되며 

상술된 TFT를 사용하여 이 반사성 막으로 전압이 인가된다. 구동 기판(11)에는 배향 막(도시되지 않음) 등이 더 제공

된다.

또한, 어떠한 회로도 존재하지 않는 액정 디스플레이 디바이스의 주변 구역에서 또는 그의 인접 구역에는, 도 2에 도

시된 바와 같이 대향 기판(21)에 대향하는 구동 기판(11)의 측 상의 제 1 전기 도전성 부재로서 배선층(18a,18b)이 

형성된다. 이 배선층(18a,18b)은 구동 기판(11)의 측면(11a)을 구성하는 에지까지 연장되며 이로써 주변 대기와 접

촉할 가능성을 갖는다. 배선층(18a,18b)은 가령 몰리브덴 및 크롬의 합금으로 구성되며 데이터 라인을 형성한다. 배

선층(18a,18b) 상에서는, 평탄화 막(16)이 가령 구동 기판(11)의 측면(11a)을 구성하는 에지까지 연장되며, 절연막(1

9)이 배선층(18b)과 평탄화 막(16) 간에 형성된다.

구동 기판(11) 상의 상술된 구성 요소들은 가령 소스 전극(12a), 드레인 전 극(12b) 및 배선층(18a,18b)이 패터닝되

고, 반도체 층(12c)이 패터닝된 후, 게이트 절연 막(13)이 패터닝되고, 이어서 게이트 전극(14), 오목부들 또는 돌출부

들(15), 평탄화 막(16) 및 반사성 전극(17)이 차례로 패터닝되는 식으로 생성된다.

한편, 광 차단 막(22), 칼라 필터(23), 제 2 도전성 부재로서의 대향 전극(24) 및 배향 막(도시되지 않음) 등이 구동 기

판 측을 마주 보는 대향 기판(21)의 표면 상에 형성된다. 대향 전극(24)은 대향 기판(21)의 측면(21a)의 에지까지 또

는 에지 가까이까지 연장된다(도 2에서는 후자의 경우이다). 여기에서는 도시되지 않았지만, 편광판 등이 구동 기판(

11)으로부터 떨어진 대향 기판(21)의 측 상에 형성된다.

이제, 본 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스의 특징적 부분을 구성하는 평탄화 막(16)에 대해 보다 상세하게 

설명하도록 한다.

평탄화 막(16)은 5 이하의 상대 유전 상수, 보다 바람직하게는 3.5 이하의 가령 2 내지 3.5의 상대 유전 상수(a relati

ve dielectric constant)를 갖는 유전체 부재로 구성되는데, 보다 구체적으로는 가령 수지로 구성된다. 이 평탄화 막(

16)은 패터닝된 오목부들 또는 돌출부들(15)로 인해 비평탄화된 반사성 막(17)의 비평탄화 정도(unevenness)를 조

절하기 위한 것이다(일본 특허 출원 제 2001-308737 호 참조). 이 실시예에서, 상술된 부재로 구성된 평탄화 막(16)

은 구동 기판(11)의 에지까지 배치되며, 각각이 기판의 에지까지 연장되어 있는 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간

에 삽입되어 디바이스 구동 동안 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간의 전위차가 상대적으로 작아지고, 배선층과 대

향 전극 간의 전계 의 강도도 작아진다. 이 디바이스의 이러한 주변 구역에서의 유전체로서의 기능을 고려하면, 평탄

화 막(16)을 구성하는 유전체 부재의 상대 유전 상수가 작을수록 더 바람직하다. 상대 유전 상수가 5 이하가 되도록 

설정되는 이유는 상대 유전 상수가 5 보다 크게 되면 막 두께가 크게 증가되지 않는 한 충분한 효과를 획득할 수 없기

때문이다. 평탄화 막(16)의 두께는 가령 1 ㎛ 내지 5 ㎛이다.
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본 실시예에서, 봉합 부재는 평탄화 막(16) 상에 막과 접촉하도록 제공되는데, 평탄화 막(16)과 봉합 부재(31) 간의 

접착력의 정도는 높을 필요가 있다. 이를 위해서, 평탄화 막(16)의 물질로서 수지를 사용하는 경우, 봉합 부재(31)로

서는 열경화성 수지를 사용하는 것이 바람직하다.

상술된 구성을 갖는 액정 디스플레이 디바이스의 동작은 다음과 같다.

이 액정 디스플레이 디바이스에서는, 주사 전압이 회로로부터 배선층(18a)을 통해서 게이트 라인으로 순차적으로 주

기적으로 인가되며, 신호 전압은 이미지 신호에 따라서 각각의 배선층(18b)(데이터 라인)으로 선택적으로 인가된다. 

소정 전압이 대향 전극(24)에 일정하게 인가된다. 신호 전압은 주사 전압이 순차적으로 인가될 때에 턴 온되는 TFT

를 통해서 반사성 전극(픽셀 전극)(17)으로 인가되며, 이로써 대향 전극(24)과 반사성 전극(17) 간의 액정 층(14)으로

전압이 인가되어 원하는 이미지가 디스플레이된다.

본 실시예에서, 5 이하의 상대 유전 상수를 갖는 유전체 부재로 구성된 평탄화 막(16)이 어떠한 회로도 존재하지 않는

주변 구역에서 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간에 형성되기 때문에, 이 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간의 

전위차 는 상대적으로 더 작아지며 이들 간에서 생성되는 전계 또한 감소된다. 이는 주변 대기와 접촉하고 있는 배선

층(18a,18b)의 부분의 부식을 억제한다.

본 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스에는 상술한 바와 같이 5 이하의 상대 유전 상수를 갖는 유전체 부재로 

구성된 평탄화 막(16)이 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간에 제공되며, 이로써 전압이 배선층(18a,18b)과 대향 

전극(24)에 인가될 때에 어떠한 회로도 존재하지 않는 주변 구역에서 서로 마주 보고 있는 배선층(18a,18b)과 대향 

전극(24) 간의 전위차는 감소되고 이러한 전위차 감소로 인해서 이들 간에 생성되는 전계도 감소된다. 그러므로, 배선

층(18a,18b)의 단부들이 주변 대기와 접촉하게 되더라도, 이 배선층(18a,18b)과 주변 대기 내의 물 간의 화학 반응이

억제되어 배선층(18a,18b)의 부식 레이트가 크게 감소된다. 이로써, 본 실시예는 보다 감소된 패터닝 단계로 높은 신

뢰도를 갖는 소형 액정 디스플레이 디바이스를 구현할 수 있으며, 특히 고온 다습한 동작 환경에서도 높은 신뢰도로 

동작하는 디바이스를 형성할 수 있다.

또한, 상술된 액정 디스플레이 디바이스의 경우, 반사성 막(17)의 표면의 비평탄화 정도를 조절하는 평탄화 막(16)이 

배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간에 유전체 부재를 삽입하도록 더 연장되기 때문에, 추가적인 막을 제공할 필요 

없이 간단한 구조로서 배선층(18a,18b)의 부식을 억제할 수 있으며 이로써 비용이 감소된다.

또한, 평탄화 막(16)을 수지로 구성하고 봉합 부재(31)를 열경화성 수지로 구성함으로써 평탄화 막(16)과 봉합 부재(

31) 간의 접착력이 증가되어 높은 신뢰성 의 액정 디스플레이 디바이스를 구현할 수 있다.

본 발명은 위의 실시예를 참조하여 설명되었지만, 본 발명은 상술된 실시예로만 한정되는 것이 아니며 다양한 방식으

로 수정될 수 있다. 가령, 상술된 실시예는 디스플레이 섹션 내부에 필요한 평탄화 막이 구동 기판의 에지까지 연장되

는 경우를 설명했지만, 평탄화 막(16)과는 별도로 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간의 주변 구역 내에 유전체 부

재를 삽입할 수도 있다. 또한, 상술된 유전체 부재는 기판의 에지까지 반드시 연장될 필요가 있는 것이 아니며 유전체 

부재가 주변 구역 내에서 배선층(18a,18b)과 대향 전극(24) 간의 적어도 일부분 내부로 삽입되는 경우에도 본 발명의

효과를 달성할 수 있다.

또한, 상술된 실시예는 배선층(18a,18b)으로 구성된 다중층 구조물을 갖는 제 1 도전성 부재의 실례를 기술하였지만,

제 1 도전성 부재는 단일 구조물을 가질 수도 있다. 제 2 도전성 부재가 다중층 구조물을 가질 수 있다.

또한, 상술된 실시예는 구동 기판 상에서 패터닝하는 방법의 실례를 기술하였지만, 배선층(18a,18b)의 단부 표면이 

주변 대기와 접촉하는 구조의 디바이스이기만 하면, 상술된 패터닝 방법과 다른 임의의 방법을 사용하여 제조된 디바

이스이더라도 본 발명이 효과적이다.

또한, 상술된 실시예는 이른바 상부 게이트 타입 TFT가 제공된 액정 디스플레이 디바이스를 기술하였지만, 상기 디

바이스는 이른바 하부 게이트 타입 TFT를 가질 수도 있다. 또한, 상술된 실시예는 스위칭 소자로서 TFT를 사용하는 

액티브 매트릭스 디스플레이를 갖는 액정 디스플레이 디바이스를 기술하였지만, 상기 디바 이스는 MOSFET(금속 산

화물 반도체 전계 효과 트랜지스터)와 같은 다른 스위치 소자를 가질 수 있다. 또한, 본 발명은 임의의 스위칭 소자를 

사용하지 않는 수동 매트릭스 디스플레이 디바이스에도 적용될 수 있다.

또한, 상술된 실시예는 반사형 액정 디스플레이 디바이스를 기술하였지만, 본 발명은 반사형과 투과형의 결합된 구조

를 갖는 액정 디스플레이 디바이스 또는 광의 일부를 반사시키고 광의 일부는 투과시키도록 감소된 두께를 갖는 반사

성 막(17)을 갖는 액정 디스플레이 디바이스에도 적용될 수 있다. 또한, 본 발명은 투과형 액정 디스플레이 디바이스

에도 적용될 수 있는데 이 경우에는 개방 구역 비율(an open area ratio)을 증가시키기 위해서 구동 기판 상에 제공된

평탄화 막이 상술된 평탄화 막(16)과 동일한 방식으로 사용될 수 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.
액정 디스플레이 디바이스에 있어서,

제 1 도전성 부재를 갖는 제 1 기판과,

자신과 상기 제 1 기판 간에 소정의 공간을 갖도록 상기 제 1 기판에 대향하여 배치되고 상기 제 1 기판의 상기 제 1 

도전성 부재에 대향하는 표면 상에 제 2 도전성 부재를 갖는 제 2 기판과,

상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판 간에 배치된 봉합 부재(a sealing member)와,

상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판 간의 상기 소정의 공간 내에서 상기 봉합 부재에 의해서 봉합된 액정 물질로 형성된 

액정 층을 포함하되,

상기 제 1 기판의 측면(a side face) 및 상기 제 1 기판의 상기 측면에 대응하는 상기 제 2 기판의 측면은 실질적으로 

동일한 평면 상에 존재하며,

상기 제 1 도전성 부재는 상기 제 1 기판의 상기 측면의 에지까지 연장되고,

상기 제 1 기판의 상기 측면 상의 상기 제 1 도전성 부재의 단부는 주변 대기와 접촉할 수 있으며,

상기 제 2 도전성 부재는 상기 제 2 기판의 상기 측면의 에지까지 또는 에지 근방까지 연장되고,

5 이하의 상대 유전 상수(a relative dielectric constant)를 갖는 유전체 부재가 적어도 상기 액정 층 반대편에 있는 

상기 봉합 부재의 측 상에서 상기 제 1 도전성 부재와 상기 제 2 도전성 부재 간에 배치되는

액정 디스플레이 디바이스.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 유전체 부재는 상기 제 1 기판의 상기 측면의 상기 에지까지 연장되는

액정 디스플레이 디바이스.

청구항 3.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 제 1 기판은 상기 제 1 도전성 부재가 제공된 측과 동일한 측 상에 존재하는 서로 이격된 오목부들 또는 돌출부

들 및 상기 오목부들 또는 돌출부들로 인해서 비평탄하게 되어 광을 반사시키는 기능을 갖는 반사성 막을 더 구비하

며,

상기 유전체 부재는 상기 액정 층 반대편에 있는 상기 봉합 부재의 측에서 상기 액정 층의 측까지 일체화된 부재(an i

ntegral member)로서 제공되고,

상기 유전체 부재는 상기 봉합 부재의 상기 액정 층의 측 상에서 상기 반사성 막과 상기 오목부들 또는 돌출부들 간에

배치되는

액정 디스플레이 디바이스.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 유전체 부재는 상기 봉합 부재와 접촉하고 있는

액정 디스플레이 디바이스.
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청구항 5.
제 4 항에 있어서,

상기 유전체 부재는 수지(a resin)로 구성되며,

상기 봉합 부재는 열경화성 수지(a thermosetting resin)로 구성되는

액정 디스플레이 디바이스.

도면

도면1a

도면1b

도면2
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도면3
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